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ENGC24 - Sinais e Sistemas |

ENGC25 — Analise de Circuitos g ;

I Inexistente Engenharia Elétrica

ENGC41 — Dispositivos

Eletrénicos
EMENTA

Amplificadores de pequenos sinais a TBJ e FET: configuragdes bésicas, determinag&o de propriedades (ganho
de tensao, corrente, impedancias de entrada e saida). Cascata de amplificadores. Amplificadores de grandes
sinais: classes (A, B, AB), distor¢o harménica, rendimento, dissipagéo de poténcia. Resposta em frequéncia de
amplificadores: modelos para médias e altas frequéncias de transistores, frequéncias de corte em 3 dB.
Realimentac&o em amplificadores: topologias, estabilidade. Amplificadores diferenciais e operacionais: blocos
constituintes, néo idealidades. Aplicagdes de amplificadores. v

OBJETIVOS

Analise, simulag&o e projeto de circuitos eletrénicos analdgicos e suas aplicagdes.

METODOLOGIA

Aulas expositivas com recursos visuais, resolugéo exercicios em sala de aula, atividades de projeto e simulacéo
extra-classe e atividades praticas de testes de amplificadores.

AVALIAGAO

Serdo aplicadas avaliagdes escritas individuais. A média final (MF) é dada pela meédia aritmética das
avaliagdes.




CONTEUDO PROGRAMATICO

1.

Amplificadores de Pequenos Sinais

1.1.Andlise e simulagado de circuitos eletrénicos

1.2.Quadripolos e circuitos equivalentes

1.3.Converséo de parametros

1.4. Propriedades dos quadripolos (Kv (Av), Ki (Ai), Zin, Zout)
1.5.Interconexéo e aplicagbdes

1.6.Modelos de transistores (TJB, FET, MOSFET)

1.7. Amplificadores de um estagio em baixas frequiéncias e pequenos sinais.
1.8.Espelho de corrente e carga ativa.

1.9. Amplificadores de multiplos estagios em baixas frequéncias.
Resposta em Frequéncia

2.1.Funcgéo de transferéncia

2.2.Diagramas de Bode

2.3.Transistores em altas frequéncias

2.4. Amplificadores de multiplos estagios no dominio da frequéncia
2.5.Método das constantes de tempo

2.6. Distor¢gdo em amplificadores

Amplificadores de Poténcia

3.1.Caracteristicas

3.2.Classes de operagéo

3.3.Rendimento nos amplificadores de poténcia

3.4.Exemplos de amplificadores de poténcia

3.5.Projeto de amplificadores de poténcia

Realimentagao

4.1.Propriedades basicas de um amplificador com realimentacéo
4.2. Topologias basicas de realimentag&o

4.3.Estudo em separado de cada topologia

4.4.Quadro resumo

4.5.Exemplos

Amplificadores Diferenciais e Operacionais

5.1. Amplificadores diferenciais

5.2.Rejeicdo de modo comum

5.3.Modelos de amplificadores diferenciais

5.4. Amp-Op ideal

5.56.Amp-Op basico

5.6.Parametros de um Amp-Op i
5.7.Aplicagdes de Amp-Op

Fontes Reguladas de Tens&o e de Corrente

6.1.Modelos basicos de fonte de tens&o regulada

6.2. Protecéo nas fontes de tensao

6.3.Cl's reguladores

6.4.Modelos basicos de fontes de corrente
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